RJH30A3: IGBT EMPAQUETADO TO 247

Descripcion: IGBT para pantallas plasma SAMSUNG .El
transistor bipolar de puerta aislada (conocido por la sigla IGBT,
del inglés Insulated Gate Bipolar Transistor) es un dispositivo
semiconductor que generalmente se aplica como interruptor
controlado en circuitos de electronica de potencia.

Especificaciones:

300 V
30A
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